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Реферат:
1. Робота присвячена теоретичному дослідженню особливостей енергетичного спектра носіїв заряду і таких
характеристик кінетичних ефектів як густина станів, ефективна маса густини станів у модифікаціях сполук
А(ІІ)3В(V)2 як з центром, так і без центра симетрії. У межах першого наближення теорії збурень узагальнено
зонну kp-модель для одновісних кристалів А(ІІ)3В(V)2. Теоретико-груповими методами побудовано
гамільтоніани для матеріалівА(ІІ)3В(V)2 різних груп симетрії. Отримане узагальнене дисперсійне рівняння,
придатне для кристалів як з центром, так і без центра симетрії, що враховує непараболічність та анізотропію
країв енергетичних зон, описує виникнення додаткових топологічних переходів для ізоенергетичних
поверхонь, особливості Ван-Хова у функціональних залежностях густини станів. Розраховані ефективні маси
густини станів носіїв заряду поблизу екстремумів зон. Досліджено прямий та непрямий вплив уточненого
нелінійного функціонального зв'язку поміж параметром кристалічного поля (параметром Кілдал) та осьовою
деформацією решітки на енергетичні спектри носіїв. Доведено, що загальна сума спінових розщеплень для
всіх спінових підзон модифікацій без центра симетрії є нульовою за умови незалежності параметра від



тетрагональної деформації решітки .

2. This work is devoted to theoretical study of the energy spectrum of charge carriers and the kinetic effects of
such characteristics as the state density, the effective mass of state density in modifications of А(ІІ)3В(V)2
compounds with a center and without a center of symmetry. Within the first approximation of perturbation theory
band kp-model was generalized for А(ІІ)3В(V)2 uniaxial crystals. The hamiltonians for А(ІІ)3В(V)2 materials of
different symmetry groups by the theoretical-group methods are construct. The generalized dispersion equation
adequate for crystals with a center and without a center of symmetry, which takes into account nonparabolic and
anisotropy of energy zones edge, is obtained. This dispersion equation describes the emergence of additional
topological transitions for isoenergetic surfaces, the Van Hove singularities in the functional dependence of states
density. The effective mass of state density of charge carriers near the extremes of zones are calculated. The direct
and indirect effects of refined nonlinear functional relation between the crystal field parameter (parameter Kildal)
and axial deformation of the lattice on energy spectrum of charge carriers are investigated. It was shown that the
total spin split for all spin subzone for modifications without symmetry center is equal to zero if the parameter is
not independent on tetragonal lattice deformation.
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